                                                     Введение.

В настоящее время стали широко использоваться электростатические распылители. Они намного удобнее обычных распылителей, т. к. создаётся направленный факел краски. Главный принцип электростатической окраски заключается в том, что жидкий раствор краски, соприкасаясь с электродом, которым оборудован каждый электростатический краскораспылитель, получает отрицательный заряд, и после распыления его частицы направленно движутся к заземленному окрашиваемому изделию по силовым линиям электростатического поля, возникающим между краскораспылителем и изделием. Выводы моей работы могут быть использованы для усовершенствования изделий подобного рода. Благодаря электростатическому полю ионы краски двигаются непосредственно на окрашиваемую поверхность, и таким образом минимизируется разлетание частиц краски по сторонам. Также выводы моей работы могут дать полезную информацию такой области электроники как ионная бомбардировка. Ионная бомбардировка это часть микроэлектроники.  В связи с техническим прогрессом очень большое распространение получила микроэлектроника. Ионная бомбардировка поверхности твердых тел это взаимодействие поверхности твердого тела с направленным потоком ионов. Приводит к возникновению различных процессов, связанных с объемным и поверхностным рассеянием бомбардирующих ионов. Ионная бомбардировка требуется для создания микрочипов, которые используются в: компьютерах, телевизорах, телефонах и т. д.
Целью моей работы будет визуализация построения эквипотенциальных линий электрического поля при внесении в него материалов искажающих карту поля.

Мою работу можно логически разделить на пять частей:

1) Изучение теоретического материала по данной проблеме.

2) Сборка установки.

3) Проведение опытов.

4) Систематизация результатов исследования.

5) Составление выводов и рекомендаций.
На данный момент я нахожусь в процессе изучения теоретического материала. Теоретический материал я брал с сайтов:
http://www.megabook.ru/Article.asp?AID=635599
http://tehnolog-lkm.ru/page190171
